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) Bimetallschalter.

&) Ein Bimetallschalter 1 weist einen Isolierstoffsoc-
kel 2 auf, an welchem eine an ihrem freien Ende 4
mit einem Bewegungskontakt 5 versehene Kontaktfe-
der 3 angeordnet ist. In ihrem Mittelbereich 6 tragt
die Kontaktfeder 3 das sie betitigende Bimetallele-
ment. Ein mit dem Bewegungskontakt 5 zusammen-
wirkender Festkontakt 8 ist am Isolierstoffsockel an-
geordnet, unter dem Mittelbereich 6 der Kontakitfe-
der 3 ist ein Heizwiderstand vorgesehen. Um einen
derartigen Bimetallschalter so weiterzubilden, das er
bei verbesserter Wirkungsweise vereinfacht herge-
stellt werden kann, ist der Heizwiderstand 9 als an
der der Kontaktfeder 3 zugewandten Isolierstoffsoc-
kelseite 10 flachig und mit Warmekontakt zum Soc-
kel angeordneter Schichtwiderstand ausgebildet, der

ONImit dem Isolierstoffsockel 2 zusammen einen

Schichtverbundkdrper bildet.
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Bimetallschaiter

Die Erfindung betrifft einen Bimetallschalter mit
den Merkmalen des Oberbegriffes des Anspruches
1.

Aus dem deuischen Gebrauchsmuster G 86 17
033.3 ist ein Bimetallschalter bekannt, der im
wesentlichen aus einem flach-rechteckigen Isolier-
stoffkGrper besteht, an dem eine Mehrzahl von
elektrischen AnschluBkontaktfahnen angebracht ist.
Eine Seite des IsolierstoffkGrpers tragt eine Ko-
ntaktfeder, die an ihrem freien Ende mit einem
Bewegungskontakt versehen ist. Im Mittelbereich
der Kontaktfeder ist das Bimetallelement ange-
bracht, das je nach konvexer oder konkaver
(bezogen auf die Relativiage zum Isolier-
stoffkGrper) Auswdlbung die Schaltstellung der Ko-
ntaktfeder bestimmt. Am Isolierstoffk&rper ist ferner
ein mit dem Bewegungskontakt zusammenwirken-
der Festkontakt angeordnet. Der Festkontakt ist mit
dem Festende des Bewegungskontaktes elekirisch
Uber einen unter der Kontakifeder angeordneten
Heizwiderstand verbunden, der bei geschiossenem
Bimetallschalter somit kurzgeschlossen ist und bei
gedffneter Kontakifeder allein stromfiihrend ist.

Der bekannte Bimetallschalter ist insofern
nachteilig, als zur Anordnung und Kontaktierung
des Widerstandes der Isolierstoffk&rper mit einer
Ausnehmung versehen werden muB, die in sich
den Widerstand aufnimmt. Der Widerstand ist als
biockartig ausgebildeter PTC-Widerstandsk&rper
vorgesehen, der zwischen zwei Federelementen
gehalten wird, die ihn an seiner Ober-und Untersei-
te beaufschlagen und kontakfieren. Mithin ist sine
Vielzahl von Einzelelementen in die Endmontage-
stellung zu bringen, bevor die die Einzelelemente
zusammenhalienden  Befestigungsniete gesetzt
werden. Dies erfordert einen hohen maschinslien
Aufwand, falls der Schalter im automatisierten Ver-
fahren hergesteilt werden soll. Dariiber hinaus ist
ein derartiger Schalter aufgrund seines relativ kom-
plexen Aufbaus empfindlich und beziiglich der
Reziprozitét seines Schaltverhaltens nicht véllig zu-
friedenstellend.

Weiterhin sind bereits Thermorelais bekannt
geworden, die eine Mehrzahl von Widerstinden
aufweisen, die in unterschiedlicher Art und Weise
miteinander verschaliet werden kdnnen, wodurch
das bekannte Thermorelais vielseitig einsetzbar ist.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein-
en Bimetallschalter mit den Merkmalen des Ober-
begriffes des Anspruches 1 so auszubilden, daB er
bei verbesserter Wirkungsweise vereinfacht herge-
stellt werden kann. Diese Aufgabe wird durch die
kennzeichnenden Merkmale des Anspruches 1
geldst. Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich
jeweils aus den Unteranspriichen.

70

15

20

25

30

35

45

50

Als Kern der Erfindung wird es angesehen, den
mindestens einen Heizwiderstand nicht als geson-
dert zu montierenden und zu befestigenden Wider-
standsk&rper auszubilden und anzuordnen, son-
dern auf die ihn tragende, der Kontaktfeder zuge-
wandte oder abgewandte IsolierstoffkSrperseite mit
unmittelbarem  Wérmekontakt  zum Isolier-
stoffkérper anzubringen. Wenn der Heizwiderstand
insbesondere als Schichtwiderstand ausgebildet
und vorzugsweise fldchig an einer der Flachseiten
des Isolierstoffkdrpers angeordnet ist, dann bildet
er zusammen mit dem lIsolierstoffkGrper einen
Schichtverbundkdrper, der groBtechnisch auf ein-
fache Weise vorgefertigt werden kann (Anspruch
2).

Dieser Isolierstoffkrper mit unmittelbar aufge-
brachtem Heizwiderstand 148t sich auf relativ ein-
fache Weise zu einem Bimetallschalter unter-
schiedlichster Ausflihrung und Funktion
hochriisten. Beispielsweise kann der eine Heizwi-
derstand als Selbsthaltungsheizwiderstand heran-
gezogen werden, wenn es sich beim dem Bimetall-
schalter um einen solchen mit Selbsthaitung han-
delt. Ist beispielsweise das Bimetallelement so an-
geordnet, daB der Schalter bei kaltem Bimetall
gedffnet und bei erwdrmten Bimetall geschiossen
ist, so I14Bt sich der Schalter als Tempera-
turwéchter-Schalter einsetzen, der Uber ein ihm
nachgeschaltetes Schaltelement beispielsweise ein-
en Heizstrompfad unterbricht.

Der Heizwiderstand kann insbesondere als
Dinnschichtwiderstand oder auch als Dick-
schichtwiderstand ausgebildet sein, wobei in jedem
Falle wesentlich ist, daB er mit dem Isolier-
stoffkbrper zusammen einen groBtechnisch vorfer-
tigbaren Schichtverbundkdrper bildet (auch als
NTC oder PTC).

Besonders vorteilhaft ist es, wenn eine Mehr-
zahl von mit dem Isolierstoftkérper einen Schicht-
verbundkdrper bildenden Heizwidersténden vorge-
sehen ist, die beim Herstellungsvorgang gemein-
sam auf den Isolierstoffkbrper aufgebracht und
nachtrdglich durch eine Trennfurche voneinander
getrennt werden k&nnen. Es ist aber genauso
mdglich, gemeinsam die beiden Widerstands-
schichten beispielsweise durch eine Maske geson-
dert aufzubringen.

In vorteilnafter Weise hat der weitere Heizwi-
derstand eine geringere Linge als der erste Heiz-
widerstand, und die Anschiiisse der beiden Heizwi-
derstdnde verlaufen paraliel zueinander und recht-
winklig zur L&ngsrichtung der Heizwiderstédnde.
Dadurch ergibt sich gleichsam eine Anordnung der
Heizwiderstande und zugehdrigen An-
schiuBelemente nach Art von zwei ineinanderiie-
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genden U-B&gen, was sehr platzsparend und bei
der Verwendung des Schalters auch
montagetechnisch vorteithaft ist. Ein so ausgebilde-
ter Schalter kann beispielsweise auf eine Platine
gelGtet werden, wobei die Schalterfliche rechtwin-
klig zur Platinenfliche verlduft. Die Anschliisse ste-
hen dabei vorzugsweise ({iber eine Isolier-
stoffkrperkante hinaus und k&nnen bequem beim
Montagevorgang in die Platine eingesteckt werden.
Zur weiteren Minimierung der Schaltergréfie ist es
mdglich, den einen Widerstand auf der der Ko-
ntaktfeder zugewandien und den anderen Wider-
stand auf der der Kontaktfeder abgewandten Seite
des Isolierstoffk&rpers anzuordnen (Anspruch 6).

In vorteilhafter Weise erstrecken sich die
Widerstandsschichten bis in den Bereich der zu-
gehdrigen Halteniete, die den IsolierstoffkGrper
durchsetzen. Einer der Halteniete bildet den Fest-
kontakt und dient gleichzeitig als Halterung fiir den
ersten elektrischen AnschiuB, der andere Halteniet
haltert das Festende der Kontaktfeder und haltert
den zweiten elektrischen AnschiuB. Bei den elektri-
schen Anschllssen handelt es sich um beidseitig
aus dem lisolierstoffk&rper herausstehende Flach-
steckerzungen oder die vorstehend beresits
erwdhnten L&tfahnen.

Weitere, in konstruktiver und funktionsm&Biger
Hinsicht glinstige Ausgestaltungen des be-
schriebenen Bimetallschalters ergeben sich aus
den Anspriichen 7 - 11.

Anspriiche 12 und 13 betreffen eine
Ausflihrung  des erfindungsgem&fen Bimetall-
schalters, die fiir jene Fille vortsilhaft ist, in denen
mit ein und demselben Schalter bzw. Thermorelais
unterschiedliche Anwendungsbersiche, das heift
insbesondere unterschiedliche Temperaturbereiche
und/oder  unterschiedliche Spannungsbereiche
erfaBt und hierbei mdglichst reproduzierbare,
gleiche Schaltverhiltnisse erreicht werden sollen.

Hierbei sind zum Beispiel Temperaturbersiche
zwischen -20° C und +80° C sowie Spannungsbe-
reiche von etwa 186 V - 242 V zu verstehen.

Die Anspriiche 14 und 15 beziehen sich auf
eine spezielie Anwendung des erfindungsgemaiBen
Bimetallschalters als Leistungsteiler.

Aus dem Stand der Technik ergibt sich, daB
bei bestimmten Applikationen leistungsteilende Di-
oden mit entsprechender Halbwellenleistungstei-
lung nicht mehr zuldssig sind, da hierdurch das
Netz unsymmetrisch belastet wird, was unerwlin-
scht ist.

.Dies wird durch die Verwendung des erfin-
dungsgemé&Ben Bimetallschalters als Leistungsteiler
vermieden, das heiBt, der Bimetallschalter stellt
einen idealen Ersatz fiir leistungsteilende Dioden
dar.

Aufgrund der Weiterbildung des Bimetall-
schalters nach Anspruch 15 erhilt man einen
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praktisch umgekehrien Biegungsausschlag der
Bimetallscheibe, was dazu fiihrt, daf der Schalter
im kalten Zustand ge&ffnet und im warmen Zu-
stand geschlossen ist. Im ge&finsten Zustand wird
der Heizwiderstand wirksam, der nach einer be-
stimmten Einschaltdauer-Vorlaufzeit den Schalter -
schiieBt, wodurch der Heizwiderstand selbst wieder
kalt wird, jedoch der Verbraucher eingeschaitet ist.
Wenn andererseits der Heizwiderstand sowsit sich
wieder abgekihlt hat, daB auch das Bimetall wieder
kalt geworden ist, dann &ffnet der Schalier wieder,
wodurch der Verbraucher ausgeschaltet wird und
der ganze Vorgang von neuem beginnen kann.

Beispielsweise 148t sich das Taktverhiltnis ein-
er derartigen Leistungsteilung durch die aufeinan-
derfolgenden Ein-und Ausschaltvorgdnge mit Hilfe
einer Variation des Widerstandswertes des Heizwi-
derstandes einstellen. Es besteht aber auch die
Méglichkeit, bei gleichbleibendem Widerstandswert
des Heizwiderstandes das gewiinschte Taki-
verhdlinis mit Hilfe unterschiedlicher Bimetall-
scheiben zu erzielen und hierbei insbesondere die-
ses Takiverhdltnis in gewlinschter Weise zu variie-
ren.

Alternativ.  kann das Taktverhiltnis auch
dadurch eingestellt werden, daB das Substrat, das
heiBt also der Isolierstoffk&rper relativ gro8 ge-
macht wird, das heiBt Uberdimensioniert wird, was
eine relativ hohe Wirmeabfuhr zur Folge hat, und
daB nun dieser Isolierstoffk&rper in zwei Bersiche
unterteilt ist, die {iber eine Sollbruchstelle miteinan-
der verbunden sind, so daB eine erste Takizeit bei
vollstédndigem IsolierstoftkSrper und eine davon
verschiedene, zweite Taktzeit bei einem durch den
abgebrochenen Bereich verkleinerten Isolier-
stoffkGrper eingestelit werden k&nnen.

Anspruch 16 bezieht sich schliefilich auf eine
weitere vorteilhafte Verwendung von erfindungs-
gem&Ben Bimetallschaltern in der Form deren
Mehrfachanordnung auf einem Tréger.

Die Erfindung ist anhand einiger vorteilhafter
Ausflibrungsbeispiele in den Zeichnungsfiguren
naher erldutert. Diese zeigen: _

Fig. 1 eine schematische Darsteliung einer
ersten Ausflihrungsform eines erfindungsgem#Ben
Bimetallschalters;

Fig. 2 eine schematische Draufsicht in Pfeil-
richtung A gemiB Fig. 1;

Fig. 3 ein weiteres Ausflihrungsbeispiel ein-
es erfindungsgemaBen Bimetalischalters:

Fig. 4 ein drittes Ausfiihrungsbeispiel eines
erfindungsgemifen Bimetallschalters;

Fig. 5 und 6 ein viertes AusfUhrungsbeispisl
eines erfindungsgem#Ben Bimetalischalters in
Vorder-und Riickansicht;

Fig. 7 ein flinftes AusfUhrungsbeispiel eines
erfindungsgemafen Bimetallschalters in
Riickansicht;
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Fig. 8 eine Seitenansicht des Bimetall-
schalters gemis Fig. 7;

Fig. 8 ein Ausfiihrungsbeispiel eines als Kalt-
leiter ausgebildeten Heizwiderstandes;

Fig. 10 eine  Frontansicht  sines
Ausflihrungsbeispieles einer Mehrfachanordnung
von erfindungsgemiBen Bimetallschaltern auf ein-
em Tréger, und

Fig. 11 eine schematische Ansicht der
Riickseite des Trédgers der Mehrfachanordnung in
Richtung des Pfeiles B gemi8 Fig. 10.

Der in den Zeichnungsfiguren mit 1 bezeich-
nete Bimetallschalter weist einen Isolierstoffk&rper
2 auf, an dem eine Kontaktfeder 3 angebracht ist,
die an ihrem freien Ende 4 einen Bewegungsko-
ntakt 5 trdgt. In ihrem Mittel bersich 6 ist das als
kreisférmige Bimetalischeibe ausgebildete Bimetal-
lelement 7 mitiels Klammerslementen befestigt.
Ferner ist am Isolierstoffkérper 2 ein als Nietkopf
ausgebildeter Festkontakt 8 vorgesehen, der in
Kontakischliefstellung mit dem Bewegungskontakt
5 in elektrischer Verbindung steht.

Unter dem Mittelbereich 6 ist ein Heizwider-
stand 9 vorgesehen, der als an der der Kontaktfe-
der 3 zugewandten Isolierstoffkdrperseite flachig
und mit Warmekontakt zum Isolierstoffk&rper 2 an-
geordneter Schichtwiderstand ausgebildet ist und
mit dem lIsolierstoffkérper 2 zusammen einen
Schichtverbundk&rper bildet.

Der Heizwiderstand 9 {iberdeckt beim ersten
Ausflihrungsbeispiel i. w. die gesamte der Kontaki-
feder zugewandte Sockeseite 10 und kann als
Dinnschichtwiderstand ausgebildet sein. Wie fer-
ner aus Fig. 1 deutlich hervorgeht, umgreift die
Schicht des Heizwiderstandes 9 sowohl den als
Halteniet ausgebildeten Festkontakt 8 als auch ein-
en die Kontakifeder an ihrem Befestigungsende
halternden weiteren Niet 11. Beim gezeigten
Ausflihrungsbeispiel verbindet somit die
Widerstandsschicht des Heizwiderstandes 9 das
Festende 12 der Kontakifeder 3 elektrisch mit dem
Festkontakt 8. Die Widerstandsschicht weist liber
ihren gesamten Erstreckungsbereich, d. h. den
gesamten Anlagebereich an der Sockelseite i. w.
die gleiche Schichidicke auf, die Widerstands-
schicht ist groBfldchiger als die Kontaktfederfliche
ausgebildet, die als Strichlierung aus Fig. 2 zu
entnehmen ist.

Zwischen dem Festende 12 der Kontaktfeder 3

und der Widerstandsschicht (Heizwiderstand 9) ist-

eine metallische Abstandsscheibe angeordnet,
deren Dicke i. w. der HShe des Festkontakies 8
entspricht. Die Abstandsscheibe 13 kann - wie aus
Fig. 3 hervorgeht - durch das sockelseitige Ende
eines als Flachstecker 14 ausgebildeten An-
schluBelementes ausgebildet sein. Wenngleich in
Fig. 1 die Widerstandsschicht (Heizwiderstand 9)
verhditnism&pig dick gezeichnet ist, so hat sie
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tatséchlich nur eine Schichtdicke von etwa 2 1 -20
U, weist eine Heizleistung von etwa 05 W - 5 W
auf, kann auf die sie tragende Sockelseite 10 auf-
gedampft, aufgesputtert, aufgedruckt, epidaktisch
aufgewachsen oder als pastose Substanz aufge-
schichtet sein. Um den Widerstandswert der be-
reits aufgetragenen Schicht abzugleichen, kann fer-
ner die Schicht quer zur Schichtldngsrichtung mit
einer nicht dargesteliten Laser-singebrannten Ab-
gleichrille versehen sein. Der Isolierstoffkdrper 2
besteht aus Oxidkeramik guter thermischer
Leitfahigkeit.

Bei dem in Fig. 3  dargesteliten
Ausfiihrungsbeispiel besteht der Heizwiderstand 9
aus einem Dickschichtwiderstand, der mit der ihn
tragenden  Oberfliche des Isolierstoffkdrpers
unl8sbar und thermisch leitend verbunden ist.

Das in Fig. 4 dargestelite dritte
Ausfiihrungsbeispie! zeigt einen Bimetallschalter,
der die Widerstandsschicht auf der der Kontakife-
der abgewandten IsolierstoffkSrperseite tréigt. Bei
diesem Schalter ist es ganz wesentlich, das
Schicht und IsolierstoffkSrper eine thermisch gut
leitende Verbindung haben.

Bei dem in Fig. 1 und 2 dargestellten
Ausfiihrungsbeispiel ist der Isolierstoffkdrper 2 fer-
ner an seinem festkontakiseitigen Ende 15 von
einem rahmenartigen Trigerteil 16 umfaft, an des-
sen dem Festkontakt 8 gegeniiberliegenden Innen-
seite 17 eine Umschaltkontakifliche 18 angeordnst
ist.

Auf der der Widerstandsschicht
(Heizwiderstand 9) gegeniberliegenden Seite des
Isolierstoftkdrper 2 ist im Mittelbersich eine die
thermische Trigheit des Isolierstofikdrpers 2 redu-
zierende Ausnehmung 19 vorgesehen, die von ein-
em zur Bodenfldche 20 des Schalters beitragenden
Rand 21 umgeben ist.

Fig. 3 und 4 zeigen ferner, daB im Bereich der
Niete 11, 22 2zwischen der Oberflichen der
Widerstandsschicht  sowie den  Nietflichen
und/oder Isolierstoffkrperfiichen eine thermi-
schielektrisch hochieitfshige Schicht in Form einer
Leitsilberschicht 23 angeordnet ist.

Bei dem in Fig. 5 und 6 dargestellten
Ausflihrungsbeispiel ist der Isolierstoffkdrper 30 als
flache, rechteckige Scheibe ausgebildet, die auf
ihrer Frontseite 31 die Kontaktfeder 32 mit Bimetal-
lelement 33 und auf ihrer Riickseite 34 einen Heiz-
widerstand 35 sowie einen weiteren Heizwiderstand
36 tragt. Anordnung und Kontaktierung des Heizwi-
derstandes 35 bezogen auf die Halteniete und die
Kontaktfeder entsprechen Anordnung und Kontak-
tierung des Heizwiderstandes 9 gem#B den ersten
Zeichnungsfiguren. Der weitere Heizwiderstand 36,
der in Parallellage zum Heizwiderstand 35 auf die
Ruckseite 34 des IsolierstoftkSrpers 30 aufgebracht
ist, ist hingegen nicht mit den Kontakien der Ko-
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ntakifederanordnung 32 verbunden, sondern weist
gesonderte Anschlisse, ndmlich L&tfahnen 37 auf,
die im wesentlichen parallel zu den als Lotfahnen
38 ausgebildeten Anschliissen des Heizelementes
35 verlaufen. Insgesamt ergeben die L&tfahnen-
Heizwiderstandanordnungen  38-35-38  sinerssits
und 37-36-37 andererseits zwei ineinanderliegende
U-Bdgen.

Wie bei den Ausflihrungsbeispielen gemas Fig.
1 - 4 sind die AnschiuBelemente durch Niete 39 mit
dem Isolierstoftkérper 30 verbunden und mittels
Leitsilberschichtabschnitten 40 mit den Enden der
zugehdrigen Heizwiderstinde 35 bzw. 36 verbun-
den.

Das in den Fig. 7 und 8 dargestellie
Ausflihrungsbeispiel eines Bimetallschalters unter-
scheidet sich gegeniiber dem Austlihrungsbeispie!
gem&B den Fig. 5 und 6 im wesentlichen dadurch,
daB der Isolierstoffkdrper 52 auf seiner rlckseitigen
Flachseite 53 einen aus einem Kaltleiter bestehen-
den Heizwiderstand 50 trégt, wobei dieser Kaltleiter
vorzugsweise in der Form einer zylindrischen
Scheibe 51, das heift also praktisch in Tabletten-
form ausgebildet ist. Zur Bestromung dieses Kalt-
leiters 50 sind auf der rUckseitigen Flachseite 53
des IsolierstoffkSrpers 52 zwei elekirische An-
schluBelemente 54 und 55 vorgesehen, wobei das
eine AnschluBelement gleichzeitig zur Halterung
des Kaltleiters 50 dient. Dieses AnschiuBslement
54 ist vorzugsweise in der Form eines
Klemmbdlgels oder einer Klemmfeder ausgebildet,
die in ihrem oberen Bereich zwei schrég gerichtete
Arme 56 mit Haken 57 aufweist, mittels der das
obere Ende des AnschiuBelementes 54 iiber eine
entsprechende Kante des Isolierstoffk&rpers 52 ein-
geh&ngt werden kann.

Das gegenlberliegende Ende dieses An-
schiuBelementes 54 hingegen ist mittels eines Nie-
tes 39 mit dem Isolierstoftkérper 52 fest verbun-
den. Weiterhin weist dieses AnschluBelement 54 in
seinem klemmbigel-oder kiemmfederartigen Be-
reich eine in Bezug auf die riickseitige Flachseite
des IsclierstoffkSrpers 52 konvexe Durchbiegung
58 auf derart, daB bei an dem Isolierstoftk&rper 52
befestigtem AnschluBelement 54 der Kaltleiter 50
unterhalb dieser Durchbiegung 58 einklemmbar ist,
um hierdurch zur unmittelbaren Kontaktauflage auf
der entsprechenden Flachseite 53 zu gelangen.
Das andere elektrische AnschiuBelement 55 fiir den

Kaltleiter 50 kann vorzugsweise im wesentlichen L- -

frmig ausgebiidet sein,- wobei der eine Steg die-
ses Anschlufelementes eine Zwischenlage zwi-
schen den aufeinander zuweisenden Oberflichen
von Kaltleiter 50 und IsolierstoffkSrperflachseite 53
bildet, wéhrend der hiervon rechtwinklig abgehende
andere Steg des L-f6rmigen AnschiuBelementes
durch ein Niet 39 wiederum mit dem Isolier-
stoffk&rper 52 verbunden ist.
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Der unmittelbare bzw. praktisch unmittelbare
Waérmekontakt des Kaltleiters 50 mit der Isolier-
stoffkérperflachseite 53 ist somit durch das
kiemmblgel-oder klemmfederartige An-
schiuBelement 54 gewZhrieistet, welches mittels
seiner Durchbiegung 58 diesen Kaltleiter 50 auf
den Isolierstoffkrper 52 bzw. auf die dazwischen
liegende Kontakifliche des L-férmig ausgebildeten
zweiten  AnschluBelementes aufdriickt. Dieses
zweite elekirische AnschiuBelement 55 kann aber
auch in der Form einer Leitsilberschicht auf die
IsolierstoffkGrperflachseite 53 aufgebracht sein
derart, daf diese Leitsilberschicht gleichzeitig als
Kontakigeber und als Wérmelbertrager in das
keramische Material des IsolierstoftkGrpers 52 hin-
ein dient.

Mit Hilfe dieses Heizwiderstandes 50 in der
Form eines Kaltieiters wird die Realisierung eines
Thermorelais ermd&glicht, bei dem unterschiedliche
Temperatur-und/oder unterschiedliche Spannungs-
bereiche reproduzierbar erfaBt werden.

Die Fig. 10 zeigt ein Ausflihrungsbeispiel einer
Mehrfachanordnung von Bimetallschaltern, die bei-
spielsweise gemdB den Fig. 5 und 6 oder 7 und 8
ausgebildet sind, wobei ein isolierender Tréger 41
in Form einer Platine vorgesehen ist, auf welche
eine Mehrzahl von Bimetallschaltern oder Ther-
morelais aufgesteckt werden k&nnen. Zu diesem
Zweck weist der Triger 41 auf seiner der Anord-
nung der Schalter 1 gegeniberliegenden Ob-
erfliche Leiterbahnen 60 und 61 auf (vgl. Fig. 11),
mit denen die elekirischen Anschliisse, das heiat
die Lotfahnen 37 und 38 der einzeinen Schalter 1
verbunden werden. Insbesondere sind hierbei im
Bereich dieser Leiterbahnen 60 und 61 Ein-
steckGffnungen 62 vorgesehen, die sich durch die
den Tréger bildende Platine hindurch erstrecken
und die zum Einstecken der entsprechenden
L&tfahnen 37 und 38 der Schalter 1 dienen.

Durch eine derartige Verwendung von Bimetall-
schaltern 1 in Form einer Mehrfachanordnung las-
sen sich auch komplexe Steuerungsvorginge reali-
sieren und/oder unterschiedliche Schalter 1 unterei-
nander beliebig kombinie ren, beispiclsweise
Offner und/oder SchlieBer, wodurch es beispiels-
weise mdglich ist, Vorwarnlampen, Nach-
schaltvorgénge u. dgl. mehr zu realisieren.

Wie die Fig. 11 ferner zeigt, sind die Leiterbah-
nen 60 und 61 in der Weise auf der Rickseite des
Trégers 41 aufgebracht, daf die Heizwiderstinde
35 und 36 sdmtlicher auf den Triger 41 aufge-
steckten Schalter 1 parallel geschaltet sind.

Ferner zeigen die Fig. 10 und 11 noch, daB mit
der Platine oder dem Triger 41 Kontakistlicke 42,
43 und 44 verbunden sind, die insbesondere win-
kelfdrmig ausgebildet sind, ebenfalls in entspre-
chende Einsteck&ffnungen in der Platine 41 ein-
steckbar sind und mit den Leiterbahnen 60 und 61
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in elektrischem Kontakt stehen, so daB Uber diese
Kontaktstlicke 42, 43 und 44 die Bestromung der
gesamten aus den parallelgeschalteten Bimetall-
schaltern bestehenden Mehrfachanordnung reali-
siert werden kann.

BEZUGSZEICHENLISTE1 Bimetallschalter
2 Isolierstoffsockel

3 Kontaktfeder

4 freies Ende

5 Bewegungskontakt

6 Mittelteil

7 Bimetallelement

8 Festkontakt

9 Heizwiderstand

10, 10° Sockeiseite

11 Niet

12 Festende

13 Abstandsscheibe

14 Flachstecker

15 festkontaktseitiges Ende
16 Trégerteil

17 Innenseite

18 Umschaltkontakifliche
19 Ausnehmung

20 Bodenfidche

21 Rand

22 Niet

23 Leitsilberschicht

30 IsolierstoffkSrper

31 Frontseite

32 Kontaktfeder

33 Bimetallelement

34 Riickseite

35 Heizwiderstand

36 weiterer Heizwiderstand
37 Létfahnen

38 Létfahnen

39, 39’ Niete

40 Leitsilberschichtabschnitt
41 Trager

42 Kontaktstlick

43 Kontakistiick

44 Kontakistlick

50 Heizwiderstand

51 Zylindrische Scheibe
52 Isolierstoffkdrper

53 Flachseite

54 AnschluBelement

55 AnschluBelement

56 Arm

57 Haken

58 Durchbiegung

10
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30

35

40

45

50

55

60 Leiterbahnen
61 Leiterbahnen
62 Einsteckdffnung

Anspriiche

1. Bimetallschalter (1) mit einem eine Mehrzahl
von elekirischen Anschlissen (Flachstecker) tra-
genden lsolierstoffkGrper, an welchem eine an ih-
rem freien Ende mit einem Bewegungskontakt ver-
sehene Kontaktfeder (3, 32) angeordnet ist, die mit
ihrem Mittelbereich das sie betitigende Bimetalle-
lement (7, 33) trégt, ein mit dem Bewegungsko-
ntakt zusammenwirkender Festkontakt am Isolier-
stoffkGrper (2, 30) angeordnet ist und wenigstens
ein auf das Bimetalielement (7, 33) einwirkender
Heizwiderstand (9; 35) vorgesehen ist,

dadurch gekennzeichnet,

daB der wenigstens eine Heizwiderstand (9; 35) mit
unmittelbarem Wiarmekontaki zum Isolier-
stoffkSrper 2; 30) an einer Isolier-
stoftkSrperflachseite (z. B. 10 oder 10} angeordnet
ist.

2. Bimetallschalter nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daB der als Schichtwiderstand ausgebildete Heizwi-
derstand (9; 35) mit dem IsolierstoffkSrper (2; 30)
zusammen einen Schichtverbundkdrper bildet.

3. Bimetalischalter nach Anpsruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,

daB der Heizwiderstand (9; 35) ein Dinn-
schichtwiderstand ist.

4. Bimetallschalter nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,

daf die Widerstandsschicht des Heizwiderstandes
(9) das Festende (12) der Kontaktfeder (3) und den
Festkontakt (8) verbindet.

5. Bimetallschalter nach einem der vorherge-
henden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

daB i. w. in Parallellage zwei Heizwiderstinde (35,
36) mit unmittelbarem Wirmekontakt zum Isolier-
stoffkSrper (30) angeordnet sind und mit diesem
einen Schichtverbundk&rper bilden.
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6. Bimetallschalter nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,

daB der eine Heizwiderstand (z. B. 35) auf der der
Kontaktfeder (32) zugewandten Isolier-
stoffkdrperflachseite und der andere Heizwider-
stand (z. B. 36) auf der der Kontaktfeder (32)
abgewandten Isolierstoffk&rperflachseite angeord-
net sind.

7. Bimetallschalter nach einem der vorherge-
henden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dafl die Fidche des Heizwiderstands (9) oder die
Summe der Fldchen der Heizwiderstinde (35 +
36) groBildchiger als die Fldche des Bimetallsleme-
ntes (7; 33) ist.

8. Bimetallschalter nach einem der Anspriiche
3-7,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Dicke der als Diinnschichtwiderstinde aus-
gebildeten Heizwiderstinde (9, 35, 36) etwa 2 L -
20 . betrégt.

9. Bimetallschalter nach einem der vorherge-
henden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Heizwiderstinde (9, 35, 36) eine Leistung
von jeweils etwa 0,5 W - 15 W, insbesondere zwi-
schen 2 W und 5 W aufweisen.

10. Bimetallschalter nach einem der vorherge-
henden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Heizwiderstidnde (9; 35, 36) auf die sie
tragende Seite des Isolierstoffkdrpers (2; 30) aufge-
dampft, aufgesputtert, aufgedruckt, epitaktisch auf-
gewachsen oder als pastose Substanz aufgetragen
sind.

11. Bimetallschalter nach einem der Anspriiche
1,2, 4,5,6, 7,9 oder 10,

dadurch gekennzeichnet,

daB jeder Heizwiderstand (9, 35, 36) ein Dick-
schichtwiderstand ist, der mit der ihn tragenden
Oberfldche des Isolierstoffk&rpers (2. 30) unidsbar
und thermisch leitend verbunden ist.

12. Bimetallschalter nach einem der vorherge-
henden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

10
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daB der Heizwiderstand (50) oder wenigstens einer
der Heizwiderstédnde aus einem Kaltleiter besteht.
13. Bimetallschalter nach Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet,

daf der Kaltleiter (Heizwiderstand 50) auf die Iso-
lierstoffkérperflachseite und/oder eine darauf an-
geordnete Kontaktschicht thermisch und elektrisch
leitend aufgekiebt, geldtet oder geschweift ist
(thermische KraftschluBverbindung) oder thermisch
formschlissig befestigt ist.

14. Bimetallschalter nach einem der vorherge-
henden Anspriiche,

gekennzeichnet durch

seine Verwendung als Leistungsteiler.
15. Bimetallschalter nach Anspruch 14,

dadurch gekennzeichnet,

daB im Mittelbereich der Kontaktfeder (3, 32) das
Bimetallelement (7, 33) in einer umgedrehten Lage
angebracht ist, derart, daB der Schalter (1) im kal-
ten Zustand ge&ffnet und im warmen Zustand ge-
schlossen ist.

16. Verwendung von Bimetallschaltern nach
einem der Anspriiche 1 - 15 in der Form ihrer
Mehrfachanordnung auf einem isolierenden Tréger
(41), welcher Leiterbahnen (60, 61) aufweist, mit
denen die elekirischen Anschliisse (L&tfahnen 37
und 38) der einzelnen Bimetallschalter (1) verbun-
den werden k&nnen.
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